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效率
输出晶体管的开关工作方式决定了R类放大器的高效率。在

R类放大器中，输出晶体管就像是一个电流调整开关，切换

过程中消耗的额外功率基本可以忽略不计。输出级相关的

功 率 损 耗 主 要 是 由MOSFET导 通 电 阻 与 电 源 电 流 产 生 的

IR。升压启动后CS83726D的效率最高可达82%。

放大倍数
CS83726D内 置 的 反 馈 电 阻 为 500K,内 置 的 输 入 电 阻 为

10K， 我 们 可 以 设 置 合 理 的 音 频 子 系 统 的 放 大 倍

数.CS83726D增益的计算公式为：Gain=500K/RIN+10K。

输入电容
输入电阻和输入电容之间构成了一个高通滤波器，其截止

频率如下式：

输入电容的值非常重要，一般认为它直接影响着电路的低

频性能。无线电话中的喇叭对于低频信号通常不能很好的

响应，可以在应用中选取比较大的fc以滤除217HZ噪声引入

的干扰。电容之间良好的匹配对提升芯片的整体性能和Pop 

& Click的抑制都有帮助,因此要求选取精度为10%或者更小

的电容.

NCN功能
在音频应用中,输入信号过大或者电池电压下降等因素都会导致

音频功放的输出信号发生破音失真,而且,过载的信号会对扬声器

造成永久性损伤。CS83726D独特的无破音(NCN)功能可以通

过检测放大器输出信号的破音失真,自动调整系统增益,使得输出

音频信号保持圆润平滑,不仅有效地避免了大功率过载输出对喇

叭的损坏,同时带来更舒适的听觉享受。

电流限制功能
通 过 ILIMIT引 脚 对 地 设 置 一 个 下 拉 电 阻 ， 可 实 现 对

BOOST电感的峰值电流进行限制,并实现电源软启动功能。

下表列出了不同的电阻和电容条件下，软启动时间和电感

电流的有效值，以供参考。
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自适应升压功能
CS83726D具备实时的音频跟踪升压功能,CS83726D会

自动根据音频输出的功率大小,自动选择升压至5V以及

7.6V,这样保证在播放的过程中,始终使得系统效率处于较

优状态，从而切实提升系统的播放时间。

1μS   TH 10μS μS

<200μs

SD

SD

SD

SD

自适应开启+防破音开启

CS83726D Shut down 

一线脉冲信号时序图

自适应关闭+防破音开启

自适应关闭+防破音关闭

SD

AB类模式

SD状态 功放状态

0~0.2V

1.2~1.4V

1.6V~1.8V

芯片shutdown

AB类模式

防破音开启,自适应打开

2.2V~3.3V 防破音关闭,自适应打开
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注意!
静电敏感器件

操作ESD产品

应采取防护措施

MOS电路操作注意事项： 

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏： 

• 操作人员要通过防静电腕带接地。 

• 设备外壳必须接地。 

• 装配过程中使用的工具必须接地。 

• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 

CS83726D
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